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2k EPROM U 552 C

Der Schaltkreis U 882 C ist ein statischer slektriach progremmierbarer und UV-lSschbarar Festwart-
apaichear [(EPROM).

Der U B62 C wird in p-kanal-Silicon-Gete-Technologie hergestellt und bafindst sich in einea
24poligen DIL-Keremikgehiuse.

Der Schaltkreis besitzt eine Speicherkspezitit von 2048 bit -1t einer Organisstion von 256 x B bir.
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Bild 1: AnschluBbelegung und Schaltungakurzzeichen



Beraichnung der Anschlisse:
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Bi1ld 2: Gehduseabmessungen

Baschreaibung

Zur Auswahl der Worte stehen beim U 552 C 8 Adressensinglnge zur Vellgung. Die Ausgabs erfolge
dber dis Detensusgiings in 256 Worten zu B Bit,
Der Scheltkreis besitzt einen Chip-seléct-Eingeng [C5). FOr TF = L ist der Festwertapeicher sus=
gewahle; fir U5 = H aind die Ausplnoe hochoheig. Die Einpdnge des EPROM sind mit integriertes
Gateachutzelement versshen.
In unprogrammierten Zustand erschedint beim Lesen an den Detensusgdngen O 1 bis O 8 L-Potentisl
{ & *g~). Beim Programmisren werden die Osterausghnge sls Einginge benutzt, wobei durch Anlegen
einer hohen negetiven Progremmisrspennung eire "1" prograssiert wird, so dal beim Lessn ein
H-Potentisl erscheint. Wird Beim Progresmisren ein H-Potentisl an die Datensusgénge gelegt, so
bleibt der Speicherinhalt unver@ndert und beim Lesen sracheint an den Datensusgéngen L-Potentisl
{ & =g"). Zur Verringerung der Verlustleistung ist dis Berriebsspennung Ugg tektbar. Im Lese-
und Prograseierbetrieb sind die tnternen Verbindungen P 1 und P 2 puf U, Zu legen,
Durch eine spezielle Gehfusesuafihrung kann sine singeschrisbens Informetion mit UV-Licht ge-
léscht werden. Zur LAschung konnen handelsdbliche UW-C-Strehler {Strahlungadosis

Entn - 'I'll,!':nz for Quarzglasdecksl;

Sain 415 '#-ftnz fir Kerssikdeckel, lLN = 254 nm) verwendet werden.

Ergnzwerte

Granzwearte im Programmierbotrieb bezogen suf an-_. {!3" = 26 %0 2 5 K)

Kennwert Eurzzsichen ain, max, Einheit
Batrisbaspannung Uze =40 Ugg + 0.3 v
Betrisbsspannung “Dﬂ =48 Ugg + 0.3 v
Batriebsspannung Ugg L] 13,2 v
Eingangss peAnUNG Upi Ugt Ype =48 Upp » 0,3 W

. e



Grenzwerte in Lesecberaich bezogen suf Up. = Ugg

Kennwert Kurzzeichen min. max. ELnheLx

Betrisbsspennung Uep -20 0.3 v

Botrigbsspennung Unn =20 0.3 v

Betriecbaspannung UI =20 0.3 :

Batriesbatemperatur a 0 7o c

Statische Hennwerte

Statische Kennwerte im Lesebatrieb, Temperaturbereich -ﬁ; w0 .70 ncq Um = Ugg

Kennwert Kurzzeichen min, typ. max . Einheit

Betriobaspannung uum 8,55 g9 9,45 v

Betriebsspannung ‘an 8,65 =] G,45 W

Batrisbsspannung Uee 4,78 5 5,26 W

Eingangsepannung “Usy Upp = 2 U.. + D,3 v

Eingangsspannung -I.In_ Um 0,65 v

Eingengsreatatron -II k| fuﬂ

bei UGG-UHD-I.IW-IJ‘-H

-LII = 10 V

Ausgangsspannung Low Usi 0,4 v

bed Ig, = 1.8 m4

Auggangsapannung High “uu 2,4 v

:!1 "ID;I : 0.6 mA

tromeufnihee I

bei U = -9V s : !“
GG - uDu i i :m 40 ma

uccnﬁ'nf; IOLnDIﬁ

-} Usp = Upp = § Wy I'-’ﬂn 10 mA

uun = =8 V¢ IUL = 0 mb

Clampstrom bei UE‘L = =1 Y Ic; 10 maA

zulbassige Gesemtverlust= P,u, BOO A

leistung

Statische Kennwarte im Programnierbetrigh bei 1?; = 25 “c; Upp = 0 Vv u:h. = OV

Kannwart Kurzzeichen min, typ. maX. Einhait

Batrisbsspannung -UG“ 36 40 v

Batriebaspannung ~Ung 456 48 v

Berrisbsspannung Vg 14,8 £2.2 v

Eingangsspannung um =2 0.3 W

Eingangespannung Us 40 48 v

Eingengsspannung UPEH -2 0,3 v

Eingengsspannung UFRL 45 &8 W

Eingangeapannung le_I -2 o v

Eingangsspannung =" 46 48 ")

Srromaufnehme (Spitzenstrom) Inﬂ 00 ok

bel -UG'-G = 40 Vg bum w dF Vg

UHH = 12 ¥

Stromaufrahme bai -Up. = 40 v; Iag 100 nA

~Upg = 48 Vi Ugy = 12 ¥ Ioe i} 10 ik

1) Strom ist auf den engegebsnen Wert zu begranzen.




Kennwert Kurzzeichen min, typ. LT Einheit
Stromaufnehne I.m 1) 10 mA
bei Upg = =48 V

Adressen- und ODetensingangs= :AP 1) 10 mh
strom bei U, = U, = a8 ¥ Ioe 1)

1) Oiean Stréme sind suf die engegebenan Werte zu begrenzen.

Dynamische Kennwerts

Oynamische Kennwerte im Lessbetrisb bei -3'- - 28 %

Eennwart Kurzzeichen mnin. max, Einheit
Zugriffezeit A @ bis A& 7 tace 1 fﬂl
Haltezeit fir Informsstion tome B ¥
sm Ausgang nach Abschaltung

won U

Barsivatellzaie Fidr Uee rmH 0,4 .f“
Desslektionazait tan 300 ne
Selektionszeit L 500 na
Verzfgerungszeit von TS tew 200 ns

Dynamische Kennwerte im Progremmierbetrieb bei ft = 258%; Use = O V2 Ugg = 12 Ve U, = OV

Kannwert Kurzzeichen min. max . Einheit
ToatverhBltnis Upa. Upy t',,!{r 20 1
Programmierimpulabreite tap 1 3 s
bei 'UGG = 35 V;

-Um - -uPG = 48 ¥

Detenbereitatellzedr lm 25 .‘.-I-Il
Detenhaltezeit 'l‘.l'l 10 U
Ugg=+ Upg-Bereitstellzeit Cow 100 s
“ms‘ 5 Unu-*lllt-:lllt tuo 10 100 J‘.Il
Eomplement&redresaen= L] 25 j.l..ll
berpiteatellzeit

Hgmplementjradrpssan- talH 25 F o
haltezelit

Direktpdressanbereitatellzedt t.lTII' 10 ful
Dirsktadressenhaltezeit rﬁ.TH' 10 Jrl.arl




hfan K

AP .. AT

Bild J3: Betrieb mit stetisch enliegender Betriebsspennung Uee
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8ild 4: Betrish mit perakteter Betrisbespeannung bei sktives Chip
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Bild §: Programmierbetrieb

Oisses Datenblett gibt keins Auskunft Ober LisfermSglichkeiten und beinhaltet keine Verbindlich=-
keitan Eur Produktion. Die glltige Vertregsunterlege beim Bezug der Bauelemente ist der Typ-
standard. Rechtaverbindlich iat jewsils dis Auftragabestétigung.

Anderungen im Zuge der technischen Weiterantwicklung vorbshalren.

Dis Behandlungsvorschriften fir MOS-Bauelesmente sind unbedingt einzuhelten, ds sndernfalls sine
Reklsmation nicht mnerkannt werden kenn.
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